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产品名称 临沂收购3G模块 回收电子产品配件
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价格 .00/个

规格参数 品牌:进口
型号:不限
产地:不限
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联系电话 0755-83298239 13824335470

产品详情

临沂收购3G模块 回收电子产品配件

温度漂移一般是指，环境温度变化时会引起晶体管参数的变化，这样会造成静态工作点的不稳定，使电
路动态参数不稳定，甚至使电路无法正常工作。

一般来说，温度升高，晶体管的电流放大倍数增大，Q点升高；反之减小。这部分额外增加的电流是温
度变化引起的，理解为温度漂移。

原理编辑

在直接耦合的放大电路中，即使将输入端短路，用灵敏的直流表测量输出端，也会有变化缓慢的输出电
压。这种输入电压为零而输出电压不为零且缓慢变化的现象，称为零点漂移现象。

在放大电路中，任何参数的变化，如电源电压的波动、元件的老化、半导体元件参数随温度变化而产生
的变化。都将产生输出电压的漂移。在阻容耦合放大电路中，这种缓慢变化的漂移电压都将降落在耦合
电容之上，而不会传递到下一级电路进一步放大。但是，在直接耦合放大电路中，由于前后级直接相连
，前一级的漂移电压会和有用信号一起被送到下一级，而且逐级放大，以至于有时在输出端很难区分什
么是有用信号、什么是漂移电压、放大电路不能正常工作 [1]  。

采用高质量的稳压电源和使用经过老化实验的元件就可以大大减小由此而产生的漂移。所以由温度变化
所引起的半导体器件参数的变化是产生零点漂移现象的主要原因，因此也称零点漂移为温度漂移，简称
温漂。
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